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1．緒言 近年、蛍光 OLED の励起子生成効率を向上する新たな手法として、熱活性化遅延蛍光 

(TADF) の利用が検討されている 1, 2。TADF の効率向上には、S1 レベルと T1 レベルのエネルギー

ギャップ (E) を小さくする材料設計が必要である。私たちは、これまでにトリアジン誘導体 

(PIC-TRZ) においてE=0.1 eV の値を実現し、これを発光層に用いた OLED において、理論効率

の限界に迫る、外部量子効率 5.1%を達成した。本研究では、TADF を用いた OLED の更なる高効

率化のために、よりE の小さい化合物の創出を目的とした材料探索を行い、E~0 eV の値を有す

る新規トリアジン誘導体 (PIC-TRZ2) を見出した。また、OLED への応用を検討した。 

2．実験 蒸着法により新規トリアジン誘導体の neat 膜および 6wt%の濃度で m-CP ホスト中に分

散した薄膜を 100 nm の膜厚で成膜した。作製した薄膜の 5 K における蛍光・りん光スペクトル及

び 300 K における過渡 PL スペクトルをストリークカメラを用いて測定した。次に、新規トリアジ

ン誘導体を発光層として OLED を作製し、OLED 特性を検 

討した。 

3．結果と考察 PIC-TRZ2 を m-CP 中に 6wt%の濃度で分散

させた薄膜の 5 K における蛍光・りん光スペクトルを Fig. 1

に示す。Fig. 1 より、蛍光・りん光スペクトルの 0-0 遷移ピ

ークはほぼ一致していることから、PIC-TRZ2 は S1 レベル

とT1レベルのエネルギー差がスペクトル上はゼロギャップ

であることを示唆している。さらに、過渡 PL 測定の結果、

PIC-TRZ2 は 300 K において neat 膜、m-CP 分散膜ともに遅

延発光成分に蛍光と同波長域の遅延蛍光を示した。室温で

の PL 量子収率は、neat 膜において 23%、m-CP ホスト中で

は 44%の値が得られた。次に、PIC-TRZ2 を発光層に用いた

OLEDの発光特性を検討した。Neat膜を発光層としたOLED

は、電流密度 0.05 mA/cm
2 において外部 EL 量子効率

ext=5.8%の高い発光効率を示し、過渡 EL スペクトル測定

の結果、電気励起下においても遅延蛍光が観測された（Fig. 

2）。 
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Fig. 2  ITO/-NPD(40nm)/m-CP(10nm)/PIC- 

TRZ2(20nm)/BPhen(40nm)/LiF(0.8nm) 

/Al(100nm)素子の過渡 EL スペクトル 

(蛍光（0-3 s, 黒）, 遅延蛍光（3-20 s,  

赤）, 減衰曲線（青）) 

Fig. 1  6wt%-PIC-TRZ2:m-CP 膜の蛍光（黒） 

・りん光（赤）スペクトル（T=5 K） 
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